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;Qué es el DRAM? ..l

DRAM significa "memoria dinamica de acceso
aleatorio” y es un tipo especifico de RAM, el
procesador presenta direcciones y niveles de
control a la memoria, lo que indica que un
conjunto de datos en una ubicacion
determinada de la memoria debe

puede ser leido o escrito en la DRAM. Después
de un retraso, el tiempo de acceso, la DRAM
escribe o lee los datos.
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https://www.hp.com/mx-es/shop/tech-takes/cuanta-ram-necesito-en-mi-laptop

;Qué es el SDRAM?

La DRAM sincrénica (o SDRAM)
intercambia datos con el procesador
sincronizado a una seial de reloj externa y
funcionando a pleno rendimiento
velocidad del bus de procesador/memoria
sin imponer estados de espera.
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;Qué diferencias hay entre la DRA
y la SDRAM?

e A diferencia de la DRAM tradicional, que es

asincrona, la SDRAM intercambia datos con el
procesador sincronizado a una sefal de reloj
externa y funcionando a pleno rendimiento
velocidad del bus de procesador/memoria sin
imponer estados de espera.

e El registro de modo y la légica de control
asociada es otra caracteristica clave que
diferencia a las SDRAM de las DRAM
convencionales
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;Qué es el DDR DRAM?

DRAM DOUBLEDATA-RATE (DRAM DDR) o
doble velocidad de datos, se utilizan
ampliamente en computadoras de escritorio y
servidores.

DDR logra velocidades de datos mas altas, la
transferencia de datos se sincroniza tanto
con el flanco ascendente como con el
descendente del reloj, en lugar de solo con el
ascendente borde. Esto duplica la velocidad
de datos; De ahi el término doble velocidad

de datos.




;Qué diferencias hay entre la
DDR DRAM vy la SDRAM?

Aunque la SDRAM es una mejora significativa de lc

RAM asincrona, sigue teniendo deficiencias que

limitan innecesariamente la velocidad de datos de
E/S que se puede lograr. Una version mas reciente
de SDRAM, conocida como DRAM DOUBLEDATA- bl oot ot
RATE (DRAM DDR), proporciona varias T e
caracteristicas que aumenta la velocidad de
datos, logra velocidades de datos mas altas de
tres maneras.




Y
;Como logra el DDR tener tasas\/
transferencia de datos mas altas?

Debido a que puede manejar dos bits
por ciclo, alcanza una velocidad de
datos que es el doble de la velocidad de
reloj. El bufer de precarga de 2 bits
permite que el chip SDRAM se mantenga
al dia con el bus de E/S.
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Velocidades de datos del bus frontal (Mbps)

200-400

400-1066

800-2133

2133-4266

//A\\\'//A\




[ E /S (100-150 MHz) ]

100-150 Mbps

| e ~ .
: Matriz de memoria (100-200 MHZ) |<—> :
N 4 . MUX H[ E /S (100-200 MHz) J DDR
i Matriz de memoria (100-200 MHz) [<— :
ot ot S o 200 400 Mbps :
I ' 5" 1
: Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—> ~—__ :
1 e B [
: Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—- :
LA . 1. _[MUX<~{ E/S (200-533 MHy) | a0 !
' Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—— :
; pm— 3 400-1066 Mbps :
: Matriz de memoria (100-266 MHz) |<«—»| — :
] L " 1
I e '.
: Matriz de memoria (100-266 MHz) 4:—1-“\-\_ :
i g )
: Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—— :
8N b , MUX H[Efsmomoas MHE)J DDR3 |
: Matriz de memoria (100-266 MHz) |<— i
: ;M i 21100266 ME) 800-2133 Mbps :
' atriz de memoria - Z) |— :
: ke 7 // :

(| Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—>~~_ .

Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—>-

8N L MU){ .
Matriz de memoria (100-266 MHz) |<——>

g Memoria DDR4

| Matriz de memoria (100-266 MHz) |«<—>| _~

*. 7

L=
-]
r.

MUX. H[ E /S (667-1600 MHz}]

1333-3200 Mbps

(| Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—>

Matriz de memoria (100-266 MHz) |<——>
8N L|r -
Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—>

Matriz de memoria (100-266 MHz) |<—— //f

L
e ”y

PN s P =N




tMuchas
gracias!

@ P =



